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Vynédlez se tyké zplOsobu piipravy &istych nebo sm&snych monokrystald chloridu, bro-
midu, jodidu rtufného nebo Jodidu rtufnatého a *e3{ problém efektivndjsi vyroby t&chto
monokrystall.

Monokrystaly halogenid® rtuti se staly pfedmdtem technického zdjmu pro svoJi optic~
kou propustnost v 3iroké spektrélni oblesti od viditelné do infralervend /pfes 20 /um/,
neobyZejnd vysoky opticky dvojlom, pro své unikétni akusto-optické vlastnosti a pro cit-
livost na zéfeniE?\ gama.

Zédkladni postup vyroby monokrystald halogenidd jednomocné rtuti dostate&nd velkych
pro technickéd pouziti popsal prvy 8. Barta, napiiklad v patentu GeBe &. 1310432, Podle
tohoto vyndlezu je monokrystal halogenidu jednomocné rtuti p¥ipravovdn sublimac{ v pros-
toru, ve kterém vnit¥ni tlak je vyvozen pouze tlakem par vlastniho halogenidu. Dal3i
zlep3eni zékladniho postupu piFipravy monokrystald halogenidé jednomocné rtuti, popsané
napifiklad v &s. autorskych osvédéenich &. 155 872, 184 601, 259 697, popisuji péstovéni
monokrystald v za#{zenich a postupy, p¥i kterych je tlak vytvoifen pouze tlekem par subli-
movaného halogenidu. V &se. autorském osvddieni &« 154 706 je popsédn zplsob pripravy halo-
genidd jednomocné rtuti sublimaci v prostoru, ktery krom& pdstoveného monokrystalu obsa-
huje létku chemicky reagujici s nedistotami v halogenidu jednomocné rtutie.

Spole&nym nedostatkem v3ech dosavadnich postupd je, 2e pdstovéni halogenidu rtuti
vy2aduje del3i doby a/nebo vy33{i pracovni teploty.

Bylo nalezeno, 2e vyroba &istého nebo smdsného monokrystalu chloridu, bromidu, jodi-
du rtufného  nebo jodidu rtufnatého lze zefektivnit postupem podle vyndlezu, jehoZ podsta-
ta spodivéd v tom, e se monokrystel pdstuje v prostiedi plynu, ktery krom& par sublimo=~
vaného halogenidu obsahuje vzécny plyn nebo dusik, & to jednotlivd nebo ve smisi a jeho2
tlak pF1 20 °C &ini 1.107° a2 2 MPa.

Pfednost postupu podle vynélezu spodivé v'ton, Z2e r@st monokrystalu halogenidu rtu-
ti 1ze pouZitim ponocn‘ho transportniho plynu zrychlit bez sniZeni jakosti monokrystalu.
Pritomnost pomocného inertniho plynu v psstovacim prostoru md kladny vliv na rychlost
rstu monokrystalu a souasnd na jeho jakost, vyjédd¥enou souborem ukazatell, mezi které
pat*i po&et 31ird a vnitinich prasklin, nehomogenita indexu lomu, stupei rozptylu proché-
zejiciho svdtelného svazku aj. Hlavni pfednosti postupu podle vyndlezu je moZnost pdsto-
vani pii nizéich'pracovnich teplotéch, které vedou k ni2dimu vnit#nimu pnuti a vy¥3im
shora ji1% uvedenym ukazatelOm lep3i jakosti. Ze stejnych dovodd je podle vyndlezu moZno
péstovat jakostni monokrystaly v&t3ich objemd. Postup je zvla&td vyhodny v pFipadd jo~-
didd rtuti, jejichZ parcidlni tlak je pii teplotd péstovéni nizky a omezuje silnd rych-
lost monokrystalického rlstue.

ZpGsob podle vyndlezu je demont¢rovén dédle uvedenymi p¥iklady provedeni.
Pi*riklad 1.

Do sklendné ampuls opatifené vnitinim pavlakem pyrolitického grafitu byl do jednoho
konce vloZen &isty resublimovany kalomel /Hg,Cl,/, potom ampule byla evakuovdna a potom
naplnéna argonem s obsahem dusiku na tlak 16 Pa. Zatavenéd ampule s upravenym druhym kon=-
cem, kterym je zajidtdn orientovany rdst monokryetalu kalomelu odchyleny od krystalogra-
fického smdruf[001] o Ghel 65° , byla vodorovnd umistdna v krystalizétoru, ktery udrio-
val v sublima&ni &é4dsti ampule teplotu 400 %C a v rstové &ésti teplotu 370 °C a ampuli
posunoval rychlosti 9,5 mm/den. P&stovdni monokrystalu kalomelu bylo ukon&eno, kdyZ
monokrystal dosdhl délky 128 mm, potom b?la ampule postupnd temperovédna ne pokojovou
teplotu a po Jejim doseZeni byla ampule otevifena a monokrystal kalomelu vyjmute Pi¥ipra-
veny monoliticky polerizétor z tohoto monokrystalu vykazoval vy38i technické parametry,
ne: tytéZ polarizédtory, piipravené z monokrystald kalomelu vyrobenych zplsoby uvedenymi
v dosavadnim stavu technikye.

P¥iklad 2.
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Do kiFemenné trubice byl do jedné Zédsti vloZen &isty bromid rtufny & do druhé zéro-
dek monokrystalu bromidu rtu¥ného, odchyleny v krystalografické rovind /110/ od sméru
[polj o Ghel 15°, Evakuovand trubice byla naplndna dusikem na tlak 1,9 MPa a svisle
umistdna do krystalizédtoru, ktery v prostoru, ve kterém probihala sublimace, udrZoval
teplotu 300 °C a v prostoru, kde probihal rOst monokrystalu, teplotu 295 %Ce Trubice
byla posunovéna rychlosti 0,2 mm/den. Jakmile monokrystal dosdhl délky 11 mm, p3stovdni
bylo pferuseno a trubice vytemperovdna na teplotu okol{ a monckrystal byl vyjmut. Optickd
kvalite monokrystalu byla vy8381i proti monokrystallm, vyrobenym znémymi postupy. '

Priklad 3.

Do grafitové smpule byl na jednu stranu vloZen Zisty jodid rtufny a na druhou zdro-
dek monokrystelu jodidu rtufného orientovany tek, aby monokrystal rostl v krystalografic-
kém emdru /100/, ampule byla evakuovéne a potom naplndna smdei inertnich plynd, ve které
pifevliddal xenon a argone Po vloZeni do krystalizdtoru byla v sublimaZnim prostoru udrZo-
védna teplota 220 °%C av péstovacim prostoru teplota 190 °c. Ampule byls posunovéna rych-
losti 0,4 mm/den a krystalizace byla ukonZena po 28 dnechs Ziskany monokrystal m3l vy3&i
optickou jakost vd&i monokrystallm pfipravenym podle dosud znémych postupfie

P*iklad 4.

Ampule obsahujici na jedné strand jodid rtufnaty a na druhé orientovany zdrodek mono-
krystalu jodidu rtufnatého, naplndné po evakuaci smdsi inertnich plyn8, ve kterych pFevld~
del argon, na atmosféricky tlak, se udrZovala v krystalizétoru na teplotd 120 °c v s4sti
s probihajic{ sublimaci a na teplotd 115 %c v g4sti péstovaci. Vypé&stovany monokrystal
jodidu rtufnatého byl pouZit k pfipravé detektoru ionizujiciho zéieni gama a vykazo-
val reprodukovatelnd vy3s{ technické parametry proti detektortm, p*ipravenym z monokrys-
tald vyrobenych znémymi postupy nebo z monokryetald jiného chemického sloZeni.

P¥iklad 5.

Kfemenné ampule o priméru 50 mm, obsahujici sm8s chloridu a bromidu rtutného ve ste-
chiometrickém pom&ru 1 3 1, byla po evakuaci naplndna Eistym argonem na atmosféricky tlak
a po zataveni svisle umistdna v krystalizdtoru, ktery v prostoru, ve kterém probihala sub-
limace, vykazoval teplotu 350 °%Cav prostoru, kde probihal rd@st monokrystalu, 330 °c. Ryche~
lost monokrystalického rQstu byla i*izena na hodnotd 5 mm/dens Jakmile monokrystal doséhl
délky 100 mm, p3stovéni bylo pifarudeno & po 48 hodinovém temperovéni byl monokrystal vyj-
mut. Jeho optickd jakost byla vyd3i neZ u monokrystalu téhoZ sloZeni, vyrobeném dosavad-
nimi zndmymi postupy.

Monokrystaly halogenidd jednomocné rtuti, pi*ipravenéd podle vyndlezu, jsou urdeny k vy-
rob& polarizdtord a akustooptickych prvkd, monokrystaly jodidu rtufnatého k vyrobd detekto-
rd tonizujiciho zéd*eni.

PREDMET VYNALEZU

Zptsob p#ipravy &istych nebo smésnych monokrystald chloridu, bromidu, jodidu rtufné-
ho nebo jodidu rtufnatého, p*i kterém vychozi halogenid rtuti sublimuje na monokrystal,
vyznadujici se tim, Ze monokrystal se pdstuje v prostiedi, které mimo par sublimovaného
halogenidu'obaahuje vzédcny plyn nebo dusik, & to jednotlivd nebo ve smdsi a jshoZ tlak
pFi 20 OC &ini 1.107° a2 2 MPa.
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